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(54) CHẾ PHẨM TẠO LỚP PHỦ GỐC SILICON VÀ MÀNG TÁCH DÍNH GỐC 
SILICON LÀM TỪ CHẾ PHẨM NÀY

(57)  Sáng chế đề cập tới chế phẩm tạo lớp phủ gốc silicon chứa nhựa gốc silicon, chất tạo 
liên kết ngang gốc silicon và chất xúc tác kim loại, và còn chứa hợp chất silicon liên kết 
với nhóm ure có Công thức hóa học 1, cũng như màng tách dính gốc silicon bao gồm chế 
phẩm này ở dạng đã được đóng rắn.
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